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Etudes sur la photoconductivité
dans les films minces de silicium
poly cristal (poly-Si) pulvérisées
sur les panneaux en verre. Dans le
perspective de concevoir le systéme
intégres sur les panneaux en verre

h' et réaliser la futuriste génération

des écran plat. L'intégration des
dispositifs pour fonctions d'entrée parallélement aux pixel
(cellule) de 1 écran aussi bien que la réduction de circuits
et goupilles de raccordement deviennent de plus en plus
une tendance dans les industries des écran a panneau plat.
L'une des technologies de base est fondée sur 'utilisation
de films minces de poly-Si déposé a une température
relativement baisse comme conduit. Les activités de
recherché dans notre laboratoire couvrent différents
domaines allant de la pulvérisation et du dépot des films,
suivie de la cristallisation par les méthodes diverses par
exemples le traitement dans les fours, aussi connue
comme cristallisation en état solide (la température
maximal est toujours en dessous de la température de
fusion) et cristallisation par recuit de laser. A la fin, les
dispositifs sont fabriques, leurs caractéristiques électriques
et optiques sont mesurées grace aux instruments d’
analyse de haute précision. Le théme de nos travaux vise
le développement des photodiodes et phototransistors
pour les capteurs optiques dans des écrans a panneau
verre et des écrans tactiles.
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Saya berazam mendalami bidang ini dan berharap agar

[Saya pelajar tahun 4 jurusan
Kejuteraan Elektrik & Elektronik
di Universiti Ryukyu,Okinawa.Saya
amat meminati dalam bidang ini
terutama sekali berkaitan dengan
ransistor.Sekarang saya
menjalankan kajian tentang fungsi
dan ciri-ciri keunikan transistor.

dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dengan sebaek
yang mungkin di masa akan datang.
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